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前言

　　近几年来，随着微电子技术、磁性材料科学以及其他边沿技术科学的不断改进和飞速发展，开关
稳压电源（DC－DC、DC－AC、AC－DC、AC－AC等各种非线性高频变换器技术）、功率因数校正
（PFC）、电动机驱动（无极调速和变频调速）和电源管理技术有了突破性的进展，并且由此产生出
了许多能够提高人们生活水平和改善人们工作条件的新产品，如电动自行车、自动挡汽车、变频空调
、逆变焊机、快速充电器、电力机车、电力冶炼设备、太阳能和风力发电站等。
MOSFET／IGBT驱动技术则是这些技术中的关键技术，MOSFET／IGBT驱动集成电路不仅成为各种功
率电子设备的心脏，而且也成为各种功率电子设备和系统高效率、低功耗、安全可靠运行和实现自动
化控制的关键。
目前，需要多路多种电源供电、功率因数校正和满足电磁兼容（EMC）标准的系统和电子设备越来越
多，需要无极调速和变频调速的大型机械也越来越多。
因此，为了净化环境、净化电网、节约能源，满足EMI等方面的标准和要求，实现各种机械自动化控
制，M（）SFET／IGBT驱动技术成为人们所倡导和要求推广的技术。
　　虽然MOSFET／IGBT驱动集成电路的应用领域非常广泛，但是有关这方面的书籍寥寥无几。
有关内容均被插入和收编到开关电源方面的书籍中，且仅局限于开关电源应用方面的MOSFET/IGBT驱
动技术，有关功率因数校正和电动机驱动等方面的MOSFET／IGBT驱动技术只能在一些相关的生产广
家或公司的网站上查到。
因此，本书将开关稳压电源、功率因数校正、电动机驱动和电源管理方面的：MOSFET／IGBT驱动技
术汇集于一体，而且将作者20多年的实践经验融入到本书中的应用电路设计实例的有关章节中，希望
能使读者应用这些驱动集成电路设计出较为实用的应用电路。
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内容概要

本书主要介绍了同步整流式、双端输出式、半桥式和推挽式四个常用系列的MOSFET/IGBT驱动集成电
路的电性能参数、引脚引线、外形封装和内部原理方框图，重点给出了它们在开关稳压电源(PWM驱
动及同步整流)、功率因数校正(PFC)、电动机驱动智能控制(无极调速和变频调速)和电源管理(高端和
低端开关)等方面的典型应用电路。
为了达到净化环境、净化电网、节约能源和满足对电磁兼容等方面要求的目的，本书对低电压、大电
流输出式的MOSFET/IGBT驱动集成电路的应用电路也进行了重点介绍。
　　本书可供电子工程技术、电源技术、无极调速技术、变频调速技术、自动化控制技术研究和应用
人员阅读，也可供高等学校电力电子专业的师生参考。
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章节摘录

　　1.主要性能　　（1）芯片内部高灵活性的双路同步式PWM控制器所包含的模式为：可以减小通
道之间干扰的同相工作的DDR模式、可以减小输入纹波的具有90相移的两级DDR模式和两路具有180
相移的相互独立的稳压器。
　　（2）完整的DDR记忆电源包括：VIT跟踪VDDQ／2和通过缓冲的VDDQ／2基准源输出。
　　（3）在低端MOSFET功率开关上进行低损耗的电流采样或使用采样电阻进行精密电流采样。
　　（4）具有输入电源电压欠压封锁功能。
　　（5）输入电源电压范围为3～16V。
　　（6）由于采用了正反馈和平均电流工作模式，因此具有非常快的电压动态响应。
　　（7）具有电源电压正常检测输出信号，并适应于DDR.II和HSTL。
　　（8）具有非常节省空间的TSSOP-28型封装形式。
　　（9）可获得工作环境温度范围为-40～85℃的工业级产品系列。
　　2.应用领域　　（1）DDR VDDO和VIT电压发生器.　　（2）台式计算机电源。
　　（3）绘图卡电源。
　　3.技术参数
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编辑推荐

　　《MOSFET/IGBT驱动集成电路及应用》将开关稳压电源、功率因数校正、电动机驱动和电源管理
方面的：MOSFET／IGBT驱动技术汇集于一体，而且将作者20多年的实践经验融入到《MOSFET/IGBT
驱动集成电路及应用》中的应用电路设计实例的有关章节中，希望能使读者应用这些驱动集成电路设
计出较为实用的应用电路。
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